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摘要： 

选择了我国不同产地、有相当储量的12种蒙脱石，用化学组成结构分析法、阳离子交换容量法和直链烷基铵法对其

电荷密度的来源、大小、分布进行了研究，发现所有双八面体蒙脱石的总电荷密度值在0.40～0.45 eq/[(Al, Si)
4O10]之间，其中永久负电荷和端面可变负电荷由于受八面体位Al与Mg占位数间差异的影响而差别悬殊，八面体位

Al占位数1.5以上，Mg占位数0.3～0.4的是低层电荷（0.28～0.33 eq/[(Al, Si)4O10]）、高端面可变负电荷

（>0.16 mmol•g-1）的蒙脱石;八面体位Al占位数1.3～1.4， Mg占位数0.30左右的是高层电荷（0.40～0.45 
eq/[(Al, Si)4O10]）、低端面可变负电荷（< 0.07 mmol•g-1）的蒙脱石.多数天然蒙脱石八面体片中Mg与Al的占

位数介于这二者之间，层电荷密度和可变端面负电荷也介于二者之间，大部分蒙脱石的负电荷主要来自八面体位，

但也有个别主要来自于四面体位中Al对Si的同晶取代.文中还讨论了影响可变端面电荷的因素和八面体片中铁对电性

的影响. 
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